
Д817 

Typ diody: dioda krzemowa 

Firma: ZSRR 

Wykonanie: krzemowa dioda Zenera 

Zastosowanie: układy regulacji prądowej 
i napięciowej, układy obcinające, źródła 
napięcia odniesienia 

Rys. 2-251. Д817 

max<PI3 

Wartości charakterystyczne 

Д817А Д817Б Д817В Д817Б 
U z 56 68 82 100 V przy I z = 50 mA 

52 60 66 75 £1 przy I z = 50 mA 
TKU 2 0,18 0,18 0,18 0,18 %/°c 
л u z ± 1 5 ± 1 5 ± 1 5 ± 1 5 % 

Wartości graniczne 

h шах 1 1 90 75 60 50 mA 
h шах2> 35 30 25 25 mA 
Iz шах 3 ) 5 5 5 5 mA 
P 1> J max 5 5 5 5 W 
P 2) max 2 2 2 2 W 

4 lease = -60 : 70°C 
2> 'case = ЮО°С 
3> tease = -60 ; 100°C 



Rys. 2-252. Zależność współczynnika tempe-
raturowego od prądu I z 

Ш В Д 8 1 1 Г 

TKUz-fdz) 

Rys. 2-253. Zależność współczynnika tempe-
raturowego od prądu I z 

SO CO 70 

Rys. 2-254. Charakterystyki 
ciowe 

prądowo-napię- 2-255. Zależność dopuszczalnej mocy 
strat od temperatury 

Rys. 


